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图1.

产品特性
16单元FIFO用于记录事件

10个可配置I/O支持如下功能

 键盘解码支持最大5 x 5的矩阵

 按键/释放中断

 GPIO功能

 GPI支持可选的中断级

 100 kΩ或300 kΩ上拉电阻

 300 kΩ下拉电阻

 GPO支持推挽或开漏输出

 可编程逻辑模块

 脉冲发生器

  周期和开启时间

   30秒以上(125 ms增量)
   最多255 ms(1 ms增量)
 复位发生器

I2C接口支持增强快速模式(Fm+)，频率最高可达1 MHz
开漏中断输出

16引脚1.59 mm x 1.59 mm WLCSP封装

应用

键盘输入和输入/输出扩展功能

智能手机、遥控器和相机

医疗保健、工业和仪器仪表

概述

ADP5586是一款带10个I/O端口扩展器，内置键盘矩阵解码

器、可编程逻辑、复位发生器和脉冲发生器。输入/输出扩

展器IC适用于便携式设备(手机、遥控器和相机)及非便携

式应用(医疗保健、工业和仪器仪表)，可用来增加处理器

可用的I/O数量，或者通过接口连接器减少前面板设计所

需的I/O数量。

ADP5586处理所有按键扫描和解码，并通过一条中断线通

知主处理器有新的按键事件发生。GPI变化和逻辑变化也

可以通过FIFO记录为事件，从而无需监控不同的寄存器来

判断事件变化。ADP5586配有一个FIFO，它最多可以存储

16个事件。处理器可以通过I2C兼容型接口回读事件。

ADP5586使主处理器不必监控键盘，从而降低功耗和/或提

高处理器带宽，以便执行其它功能。

可编程逻辑功能支持将常用逻辑要求集成为GPIO扩展器的

一部分，从而节省电路板面积和成本。

www.analog.com/zh/ADP5586
www.analog.com/zh/ADP5586
www.analog.com/zh/ADP5586
www.analog.com/zh/ADP5586
www.analog.com/zh/ADP5586
https://form.analog.com/Form_Pages/feedback/documentfeedback.aspx?doc=ADP5586.pdf&page=%201&product=ADP5586&rev=0
http://www.analog.com/zh/content/ADI_cast_index/fca.html
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表1.
参数  符号  测试条件/注释  最小值 典型值 最大值 单位 
电源电压        

VDD输入电压范围  VDD  1.65  3.6 V 
欠压闭锁阈值  UVLOVDD UVLO有效，VDD下降 1.2 1.3  V 

  UVLO无效，VDD下降  1.4 1.6 V 
电源电流        
待机电流  ISTNBY VDD = 1.65 V  1 4  

 VDD = 3.3 V  1 10 µA 
工作电流(按下一个键) ISCAN1 扫描 = 10 ms，CORE_FREQ = 50 kHz，

扫描有效，300 kΩ上拉电阻，VDD = 1.65 V
 30 40 µA 

ISCAN2 扫描 = 10 ms，CORE_FREQ = 50 kHz，
扫描有效，300 kΩ上拉电阻，VDD = 3.3 V

 75 85  

上拉、下拉电阻       
上拉       
选项1   50 100 150 kΩ 
选项2   150 300 450 kΩ 

下拉   150 300 450 kΩ 

输入逻辑电平(RST、SCL、SDA、R0、R1、
R2、R3、R4、R5、C0、C1、C2、C3、C4)

      

输入电压       
逻辑低电平 VIL    0.3 × VDD V 
逻辑高电平 VIH  0.7 × VDD   V 

输入漏电流(每引脚) VI-LEAK   0.1 1 µA 
推挽输出逻辑电平(R0、R1、

R2、R3、R4、R5、C0、C1、C2、C3、C4)
     

输出电压      
逻辑低电平 VOL1 吸电流 = 10 mA，最多5个GPIO

同时有效
  0.4 V 

VOL2 吸电流 = 10 mA，所有GPIO同时有效   0.5 V 

逻辑高电平 VOH 源电流= 5 mA 0.7 × VDD   V 
逻辑高电平输出漏电流(每引脚) VOH-LEAK  0.1 1 µA 

开漏输出逻辑电平(INT、SDA)       
输出电压       
逻辑低电平       

INT VOL3 ISINK = 10 mA   0.4 V 
SDA VOL4 ISINK = 20 mA   0.4 V 

逻辑高电平输出漏电流(每引脚) VOH-LEAK   0.1 1 µA 

逻辑传播延迟    125 300 ns 
触发器(FF)保持时间2    0  ns 
FF建立时间2    175  ns 
GPIO去抖2     70 µs 
内部振荡器频率3 OSCFREQ  720 800 880 kHz 

 
1 所有极端温度下的限值采用标准统计质量控制(SQC)通过相关性予以保证。典型值的条件：TA = 25°C，VDD = 1.8 V。
2 通过设计保证。  
3 所有定时器均参考基本振荡器，并具有相同的±10%精度。

 

 

技术规格
除非另有说明，VDD = 1.8 V至3.3 V，TA = TJ = −40°C至+85°C。1
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I2C时序规格

表2.
最小值说明参数 最大值 单位

I2C时序规格    
UVLO/RST无效到I2C访问的延迟时间  sµ 06 
fSCL SCL时钟频率 0 1000 kHz 
tHIGH SCL高电平时间 0.26  µs 
tLOW SCL低电平时间 0.5  µs 
tSU; DAT 数据建立时间 50  ns 
tHD; DAT 数据保持时间 0  µs 
tSU; STA 重复起始建立时间 0.26  µs 
tHD; STA 起始/重复起始保持时间 0.26  µs 
tBUF 停止和起始条件的总线空闲时间 0.5 µs 
tSU; STO 停止条件的建立时间 0.26  µs 
tVD; DAT 数据有效时间  0.45 µs 
tVD; ACK 数据有效应答  0.45 µs 
tR SCL和SDA的上升时间  120 ns 
tF SCL和SDA的下降时间  120 ns 
tSP 抑制尖峰的脉冲宽度 0 50 ns 
CB

1 各条总线的容性负载  550 pF 
 
1 CB是一条总线的总电容(单位：pF)。
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图2. I2C接口时序图
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绝对最大额定值
表3.  
参数 额定值

VDD至GND  −0.3 V至+4 V
SCL, SDA, RST, INT, R0, R1, R2, R3, R4, 

C0, C1, C2, C3, C4 
−0.3 V至(VDD + 0.3 V)

温度范围  
工作(环境) −40°C至+85°C1

工作(结温) −40°C至+125°C
存储 −65°C至+150°C

表4.
热阻 θJA 单位

16引脚WLCSP 62 °C/W 
最大功耗 70 mW 

 

 

1 在功耗高、热阻差的应用中，可能需要降低最大环境温度。最大环境温

度(TA (MAX))取决于最大工作结温(TJ (MAXOP) = 125°C)、器件的最大功耗(PD (MAX))
和应用中器件/封装的结至环境热阻(θJA)，表示为下式：TA (MAX) = TJ (MAXOP) − 
(θJA × PD (MAX))。

注意，超出上述绝对最大额定值可能会导致器件永久性损

坏。这只是额定最值，并不能以这些条件或者在任何其它

超出本技术规范操作章节中所示规格的条件下，推断器件

能否正常工作。长期在绝对最大额定值条件下工作会影响

器件的可靠性。

绝对最大额定值仅适合单独应用，但不适合组合使用。除

非另有规定，所有其它电压均以GND为参考。

热阻

θJA针对最差条件，即器件焊接在印刷电路板(PCB)上以实

现表贴封装。

ESD警告

ESD(静电放电)敏感器件。  
带电器件和电路板可能会在没有察觉的情况下放电。

尽管本产品具有专利或专有保护电路，但在遇到高

能量ESD时，器件可能会损坏。因此，应当采取适当

的ESD防范措施，以避免器件性能下降或功能丧失。
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引脚配置和功能描述

INT RST/R5

1

A

B

C

D

2 3 4

C1R2

VDD

C2

SDA

R4 C3

R1

SCL

C4

R0

GND

C0

R3

BALL A1
CORNER

TOP VIEW
(BALL SIDE DOWN)

Not to Scale 11
14

8-
00

3

 
图3. 引脚配置

表5. 引脚功能描述

引脚
编号 引脚名称 说明 
A1 VDD 电源电压输入。 
A2 SDA I2C数据输入/输出。 
A3 SCL I2C时钟输入。 
A4 GND 地。 
B1 R0 GPIO 1(GPIO备选功能：逻辑模块输出LY)。此引脚在键盘模式下用作行0。 
B2 INT 开漏中断输出。 
B3 RST/R5 输入复位信号(RST)。复位信号功能适用于除ADP5586ACBZ-01-R7以外的所有型号。 

GPIO 6/行5 (R5)。此功能仅适用于ADP5586ACBZ-01-R7型号。 
B4 C0 GPIO 7(GPIO备选功能：PULSE_GEN_1)。此引脚在键盘模式下用作列0。 
C1 R2 GPIO 3(GPIO备选功能：逻辑模块输入LB)。此引脚在键盘模式下用作行2。
C2 R1 GPIO 2(GPIO备选功能：逻辑模块输入LA)。此引脚在键盘模式下用作行1。
C3 C1 GPIO 8(GPIO备选功能：PULSE_GEN_2)。此引脚在键盘模式下用作列1。 
C4 C2 GPIO 9。此引脚在键盘模式下用作列2。 
D1 R4 GPIO 5(GPIO备选功能：RESET_OUT)。此引脚在键盘模式下用作行4。 
D2 R3 GPIO 4(GPIO备选功能：逻辑模块输入LC)。此引脚在键盘模式下用作行3。 
D3 C3 GPIO 10。此引脚在键盘模式下用作列3。 
D4 C4 GPIO 11。此引脚在键盘模式下用作列4。  
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工作原理
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图5. I/O结构

表6. 器件各型号的矩阵选项1

型号 说明 
ADP5586ACBZ-00-R7 启动时GPIO下拉

 5行 x 5列矩阵 
ADP5586ACBZ-01-R7 GPIO增加行5 
 6行 x 5列矩阵 
ADP5586ACBZ-03-R7 备选I2C地址(0x30)
 5行 x 5列矩阵 
 
1 关于供货情况或本表未显示的配置，请联系ADI公司。

 

器件使能

对VDD施加足够大的电压并用逻辑高电平驱动RST引脚

时，ADP5586启动进入待机模式，所有设置均为默认值。

用户可通过I2C接口配置器件。当RST引脚为低电平时，

ADP5586进入复位状态，所有设置恢复默认值。RST引脚

有一个去抖滤波器。

使用ADP5586ACBZ-01-R7型号时，RST引脚用作额外的行

引脚(R5)。要复位器件而不使用复位引脚，可将VDD拉低

到UVLO阈值以下，或将SW_RESET位设为1(寄存器0x3D
的位2)。

器件概述

ADP5586包含10个多重配置输入/输出引脚。每个引脚都可

使能器件以执行不同的功能，如下所示：

• 键盘矩阵解码(最多5列乘5行矩阵)
• 通用I/O扩展(最多10路输入/输出)
• 复位发生器

• 逻辑功能构建模块(最多3路输入和1路输出)
• 2个脉冲发生器

所有10个输入/输出引脚都有图5所示的I/O结构。

每个I/O都可以通过100 kΩ或300 kΩ电阻上拉，或通过300 kΩ
电阻下拉。对于逻辑输出驱动，推挽型输出的每个I/O具

有5 mA PMOS源电流和10 mA NMOS吸电流，开漏输出则不

支持5 mA PMOS源电流。对于逻辑输入应用，每个I/O可以

直接采样，或通过去抖滤波器采样。

图5所示的I/O结构支持所有GPI和GPO功能，以及PWM和

时钟分频功能。对于键盘矩阵扫描和解码，扫描电路使用

100 kΩ或300 kΩ电阻上拉键盘行引脚，10 mA NMOS吸电流

用于将键盘列引脚接地(关于键盘解码的详细信息参见“键
扫描控制”部分)。

通过I2C接口对一系列内部寄存器进行编程，可以配置器

件。器件状态的反馈和待处理的中断可利用INT引脚反映

给外部处理器。

ADP5586提供三种特性集。表6列出了ADP5586各型号提供

的选项。关于供货情况和/或其它配置，请联系您当地ADI
公司的现场应用工程师。

www.analog.com/zh/ADP5586
www.analog.com/zh/ADP5586
www.analog.com/zh/ADP5586
www.analog.com/zh/ADP5586
www.analog.com/zh/ADP5586
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图7. FIFO操作

功能描述
事件FIFO
详细讨论ADP5586的各个模块之前，必须了解其特色配

置——事件FIFO的功能。事件FIFO(寄存器0x03至寄存器

0x12)最多可以记录16个事件。默认情况下，FIFO主要记

录键事件，如键按下和键释放等。然而，也可以配置通用

输入(GPI)和逻辑活动在FIFO上产生事件信息。事件计数

EC[4:0](寄存器0x02的位[4:0])由5位组成，与FIFO配合工

作，以便用户知道FIFO中存储了多少事件。

FIFO由16个8位单元组成。各单元的位[6:0]存储事件标识

符，位7存储事件状态。用户可以从FIFO_1至FIFO_16的任

意寄存器读取FIFO的顶部单元。ADP5586具有FIFO寄存器

的多个副本，允许用一个I2C突发读取操作读取完整FIFO。

FIFO寄存器始终指向FIFO的顶部(即EVENT1[7:0]的位

置)。如果用户试图回读FIFO中的任何位置，数据始终是

从FIFO顶部获得。这样可确保事件只能按发生的先后顺序

回读，从而保证FIFO系统的完整性。

如上所述，ADP5586的一些片上功能可以设置为在FIFO上

产生事件。FIFO更新控制模块管理FIFO更新。若有I2C处
理正在访问任何FIFO地址位置，更新将暂停，直到I2C处

理完成为止。

在外部处理器读取并清除FIFO之前，如果产生了16个以上

的事件，则发生FIFO溢出事件。

发生溢出事件时，溢出中断状态位置1(OVRFLOW_INT，
寄存器0x01的位2)。如果使能了溢出中断，则将产生中

断，告知处理器发生了16个以上的事件。

www.analog.com/zh/ADP5586
www.analog.com/zh/ADP5586
www.analog.com/zh/ADP5586
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图8. 简化键扫描模块
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图9. 逻辑低电平：键释放；逻辑高电平：键按下

键扫描控制

一般特性

利用PIN_CONFIG_A、PIN_CONFIG_B和PIN_CONFIG_C
寄存器(寄存器0x3A至0x3C)，10个输入/输出引脚可配置为

解码最多包含25个开关(5 × 5矩阵)的键盘。也可以配置更小

的矩阵，不用的行和列引脚用于其它I/O功能。

R0至R4 I/O引脚构成键盘矩阵的行。C0至C4 I/O引脚构成

键盘矩阵的列。用作行的引脚由内部300 kΩ(或100 kΩ)电阻

上拉。用作列的引脚由内部NMOS吸电流驱动到低电平。

图8是键扫描模块的简化示意图，它使用3个行引脚和3个
列引脚，连接成一个小型九开关(3 × 3)键盘矩阵。键扫描器

空闲时，行引脚被拉高，列引脚被驱低。键扫描器检查行

引脚，查看它们是否为低电平。

按下矩阵中的开关6时，R1连接到C2。键扫描电路检测到

一个行引脚被拉低时，键扫描周期即开始。键扫描会将所

有列引脚驱动到高电平，然后将各列引脚驱动到低电平，

一次一个，并检测是否有某个行引脚为低电平。所有行/列
对都会被扫描，因此按下多个键时也能检测到。

为防止毛刺或非常短的按键被记录为有效按键，键扫描器

要求按键持续2个扫描周期。各扫描周期之间有一个等待

时间，因此，键必须按下并至少保持此等待时间，才能被

记录为有效按键。如果键被持续按下，键扫描器将继续扫

描，并等待直到键被释放。

释放开关6时，R1与C2之间的连接断开，R1被拉高。键扫

描器要求键释放时间为2个扫描周期，因为键的释放并不

一定与键扫描器同步。为使一个键被记录为释放，最多可

能需要2个完整的等待/扫描周期。键被记录为释放，并且

没有其它键被按下时，键扫描器回到空闲模式。

在本数据手册的其余部分，键的按下/释放将被简单地表示

为图中的一个逻辑信号。逻辑高电平表示键状态为按下，

逻辑低电平表示释放。这样，描述键事件时就无需绘制各

行/列信号。
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图11. 按下和释放事件

图10显示了键扫描模块及其相关控制和状态信号的详细示

意图。所有行和列引脚都使用时，可以扫描由25个唯一键

组成的矩阵。

使用PIN_CONFIG_A[5:0]和PIN_CONFIG_B[4:0]寄存器(分
别为寄存器0x3A和寄存器0x3B)配置键盘解码的I/O。每个

键开关上的编号标签表示该开关按下时记录的事件标识

符。如果配置所有行/列引脚，则可以在FIFO上观察到所

有25个键标识符。

如果配置较小的2 × 2矩阵，例如使用C2、C3列引脚和R1、
R2行引脚，则在FIFO上只能观察到4个事件标识符(8、9、
13和14)，如图10所示。

默认情况下，ADP5586在FIFO上记录键按下和释放事件。

图11说明了按下和释放单个键时发生的事情。最开始，键

扫描器处于空闲状态。按下键3时，扫描器开始扫描所有

已配置的行/列对。经过扫描等待时间后，扫描器再次扫描

所有已配置的行/列对，检测到键3仍被按下，因而设置

EVENT_INT中断位(寄存器0x01的位0)。然后，事件计数

器 EC[4:0](寄存器 0x02的位 [4:0])递增至 1； FIFO的

EVENT1_IDENTIFIER[6:0]更新，其事件标识符设置为3，
并且EVENT1_STATE位置1，表示键按下事件。

在键保持按下状态的期间，键扫描器继续扫描/等待周期。

如果扫描器检测到该键已被释放并持续2个连续扫描周

期，则事件计数器EC[4:0]递增至2；FIFO的EVENT2_
IDENTIFIER[6:0]更新，其事件标识符设置为3，并且

EVENT2_STATE位置1，表示键释放事件。没有其它键被

按下时，键扫描器回到空闲模式。

www.analog.com/zh/ADP5586
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图12. 置位EVENT_INT中断键盘扩展
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图13. 预充电时间

COL0

ROW0

ROW1

ROW2

ROW3

PRESS

GHOST

PRESS

PRESS

COL1 COL2

11
14

8-
01

4

 
图14. 重影示例：在按键期间，由于行0、列0、

列2和行3短路，列0/行3成为重影键

按下和释放键事件均可触发EVENT_INT中断(寄存器0x01
的位0)。如图12所示，如果按下键3，则EVENT_INT置
位，EC[4:0]更新，并且FIFO更新。在该键保持按下状态的

期间，可以读取FIFO，事件计数器递减至0，EVENT_INT
被清除。当该键最终被释放时，EVENT_INT置位，事件

计数器递增，FIFO更新为释放事件信息。

ADP5586在预充电时间快要结束时对行/列对的状态进行采

样。通过延长此时间，就可以支持更大的RC时间常数。对

于使用物理按钮的应用，RC时间常数一般不是问题，但若

将外部继电器开关或多个外部复用器连接到各列，RC常数

可能会增大。在行上使用较小的上拉电阻(寄存器0x3C的

位7)可减小RC时间常数。

重影

重影是指这样一种现象：按下键盘矩阵上的某些键组合

时，会检测到一个其它键的虚假有效读数。同时按下多行

或多列上的三个或更多键时，会产生重影(参见图14)。在

键盘矩阵上形成直角的键组合可能会引起重影。

解决重影的办法是在键盘矩阵布局中考虑最有可能被同时

按下的三键组合。按下一行或一列上的多个键不会引起重

影。交错安排键，使它们不共享一列，也能避免重影。最

常用的做法是将有可能被同时按下的键放在同一行或同一

列。下面是一些可能被同时按下的键示例：

• 导航键和选择键的组合

• 导航键和空格键的组合

• 复位符合键，如CTRL + ALT + DEL

如图10所示，如果各行通过开关直接接地，就可以扩展键

盘。按下R0与地之间的开关时，整行接地。当键扫描器完

成扫描时，它一般会检测到键1至键5被按下，但ADP5586
对这一独特的状况进行解码后，为其指定键事件31。还可

以再指定5个键事件，使键盘大小扩展到30。然而，按下

扩展键之一时，该行上的任何键都无法被检测。地键的激

活导致共享该行的所有其它键都无法被检测。

预充电时间

在扫描序列中，一行按顺序扫描各列。各行/列组合均以

KEY_POLL_TIME位(寄存器0x39的位[1:0])定义的速率进行

测试。在各扫描时间内，各列的扫描时间由PRECHARGE_
TIME位(寄存器0x39的位3)定义。如图13所示，由串联电

阻(例如来自上拉/下拉电阻)和各列上的并联电容定义的电

阻电容(RC)时间常数会影响按键事件的采样。

www.analog.com/zh/ADP5586
www.analog.com/zh/ADP5586
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图15. GPI扫描检测模块
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图16. 单个GPI示例
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图17. 多个GPI示例

 

 

GPI输入

使用GPIO_INP_EN_A和GPIO_INP_EN_B寄存器(寄存器

0x29和寄存器0x2A)，可以将10条输入/输出线中的各条线

配置为通用逻辑输入线。GPIO线可以配置为同时支持输入

和输出。图15显示了GPI扫描检测模块及其相关控制和状

态信号的详细示意图。

通过GPI_EVENT_EN_x寄存器 (寄存器0x1D和寄存器

0x1E)，可配置GPI产生FIFO事件。这种模式下，GPI不产

生GPI_INT中断。而是产生EVENT_INT中断(寄存器0x01
的位0)。图17显示了多条GPI线及其对FIFO和事件计数EC
[4:0]的影响。

GPI扫描器保持空闲，直至检测到电平转换。然后，它扫

描GPI输入并进行相应的更新。更新后，它立刻回到空闲

状态，而不是像键扫描器那样扫描/等待。因此，在窄脉冲

通过70 μs输入去抖滤波器后，GPI扫描器可以检测到窄脉冲

的两个边沿。

GPO输出

使用GPIO_OUT_EN_A和GPIO_OUT_EN_B寄存器(寄存器

0x27和寄存器0x28)，可以将10条输入/输出线中的各条线

配置为通用输出(GPO)线。GPIO线可以配置为同时支持输

入和输出(I/O结构详图参见图5)。GPO配置和使用是在

GPO_DATA_OUT_x和GPO_OUT_MODE_x寄存器(寄存器0x23
至寄存器0x26)中设置。更多信息参见“寄存器描述”部分。

各GPI的当前输入状态可通过GPI_STATUS_x寄存器(寄存

器0x15和寄存器0x16)回读。各GPI均可通过GPI_INTERRUPT_
EN_x寄存器(寄存器0x1F和寄存器0x20)配置产生中断。中

断状态存储在GPI_INT_ STAT_x寄存器(寄存器0x13和寄存

器0x14)。通过配置GPI_INT_LEVEL_x寄存器(寄存器0x1B
和寄存器0x1C)，可使GPI中断在正边沿或负边沿触发。触

发任何GPI中断时，主GPI_INT中断位(寄存器0x01的位1)
也会被触发。图16显示了单个GPI及其如何影响对应的状

态和中断状态位。
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图18. 逻辑模块概览
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图19. 逻辑模块内部组成

逻辑模块

ADP5586的多条输入/输出线可以用作输入和输出来实现某

些通用逻辑功能。

R1、R2和R3输入/输出引脚可用作输入，R0输入/输出可用

作逻辑模块的输出。使用R1、R2和R3输入线时，必须使能

GPIO_4_INP_EN、GPIO_3_INP_EN和GPIO_2_INP_EN位

(寄存器0x29的位[3:1])以接受输入。 

R0引脚用作逻辑模块的输出时，必须使能GPIO_1_OUT_
EN位(寄存器0x27的位0)。

逻辑模块的输出可以配置产生中断，也可以配置产生FIFO
事件。

图19显示了逻辑模块内部组成的详图，说明了可以实现的

逻辑功能。

www.analog.com/zh/ADP5586
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图20. 复位模块
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图21. INT置位低电平

 

复位模块

ADP5586有一个复位模块，如果同时检测到某些事件，它

可以产生复位条件。针对RESET_OUT最多可以设置三个

复位触发事件。事件扫描控制模块监控这些事件在

RESET_TRIG_TIME[3:0](寄存器0x2E的位[5:2])设置的期间

内是否存在。如果存在，就会将复位启动信号发送至复位

发生器模块。所产生的复位信号脉冲宽度是可编程。

RESET_OUT信号使用R4 I/O引脚作为输出，必须通过

GPIO_5_OUT_EN位(寄存器0x27的位4)配置以使能输出功

能。直通模式也允许RST引脚功能通过R4引脚输出。

当系统处理器已锁定，系统对输入事件无响应时，复位发

生信号就很有用。用户可以按下一种复位事件组合以启动

系统复位，而无需取出系统电池以执行硬复位。 

立即触发时间设置(见表55)仅推荐在噪声非常低、去抖性

能良好的情况下使用，否则可能发生误触发。 

中断 
任一内部中断源有效时，INT引脚可以置位。用户可以通

过寄存器0x3E选择哪些内部中断与外部中断引脚相互作用

(见表71)。寄存器0x3D允许用户选择外部中断引脚是保持

置位，还是解除置位50 μs再重新置位，像多个内部中断置

位且一个被清除这种情况一样(见表70)。

www.analog.com/zh/ADP5586
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图22. 脉冲发生器框图
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图23. 脉冲发生器时序示例

 

脉冲发生器

ADP5586内置2个脉冲发生器，适合驱动指示器LED驱动信

号以及看门狗定时器和其它长时间脉冲应用。所产生脉冲

的开启时间和周期可通过8位来定义。为支持长时序，用

户可以选择1 ms时钟或125 ms时钟来递增这些定时器。

PULSE_GEN_1_PERIOD和PULSE_GEN_2_PERIOD寄存器

(寄存器0x30和寄存器0x33)定义这两个脉冲发生器的周

期。在PULSE_GEN_CONFIG寄存器(寄存器0x35的位1和位

5)中选择125 ms的时钟周期时，脉冲发生器周期最长可以设

置为31.875秒。不支持将PULSE_GEN_x_ON_CLK位设置为

125 ms的步长，以及将PULSE_GEN_x_PRD_CLK位设置为

1 ms的步长。

为支持低电平有效应用，可以通过PULSE_GEN_CONFIG
寄存器的位7和位3 (PULSE_GEN_x_INV)设置信号反转。可

以引入延迟以在通道之间产生同步偏移。如果两个通道同

时使能(即通过同一I2C写操作使能)，则延迟之差等于通道

之间的偏移。如果仅单个通道有效并且要使延迟同步，则

用户首先必须禁用两个脉冲发生器，然后利用同一I2C写命

令使能它们。延迟计数器使用与周期计数器相同的时钟选

择。更多信息参见表56至表61。要使脉冲发生器通过C1和
/或 C 0输 出 ， 必 须 使 能 G P IO _ 8 _ O U T _ E N位 和 /或
GPIO_7_OUT_EN位(寄存器0x28的位[1:0])。

www.analog.com/zh/ADP5586
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START 0 = WRITE

7-BIT DEVICE ADDRESS

ADP5586 ACK

8-BIT REGISTER POINTER 8-BIT WRITE DATA0 0 0 0

ADP5586 ACK ADP5586 ACK

STOP

11
14

8-
02

4

 
图24. I2C单字节写入序列

 

 

START 0 = WRITE

7-BIT DEVICE ADDRESS

ADP5586 ACK

8-BIT REGISTER POINTER WRITE BYTE 1 WRITE BYTE 2 WRITE BYTE n0 0 0 0 0 0 0

ADP5586 ACK ADP5586 ACK ADP5586 ACK ADP5586 ACK ADP5586 ACK

STOP

11
14

8-
02

5

 
图25. I2C多字节写入序列

 

 

START 0 = WRITE

7-BIT DEVICE ADDRESS 7-BIT DEVICE ADDRESS

ADP5586 ACK

8-BIT REGISTER POINTER 8-BIT READ DATA0 0 0 1 0 1

REPEAT START 1 = READ

ADP5586 ACK ADP5586 ACK NO ACK

STOP

11
14

8-
02

6

 
图26. I2C单字节读取序列

寄存器接口

通过I2C兼容串行接口可以访问ADP5586的寄存器。该接口

可支持高达1 MHz的时钟频率。如果用户正在访问FIFO或键

事件计数器(KEC)，FIFO/KEC更新将暂停。如果时钟频率

非常低，事件可能不会被及时记录。由于执行I2C读或写操

作需要多个I2C周期，因此FIFO或KEC更新可能在中断置位

后最长23 µs才发生。此延迟应当不会给用户造成问题。

图24显示了内部寄存器编程的典型写序列。该周期从起始

条件开始，接着是硬编码的7位器件地址 (ADP5586为
0x34)，然后是R/W位，设为0表示写周期。ADP5586通过

拉低数据线来应答该地址字节。接下来发送要写入数据的

寄存器地址。ADP5586通过拉低数据线来应答该寄存器指

针。接下来发送要写入的数据。ADP5586通过拉低数据线

来应答该数据字节。最后是停止条件，该序列结束。 

图25显示了内部寄存器编程的典型多字节写序列。该周期

从起始条件开始，接着是7位器件地址(0x34)，然后是R/W
位，设为0表示写周期。ADP5586通过拉低数据线来应答

该地址字节。接下来发送要写入数据的寄存器地址。

ADP5586通过拉低数据线来应答该寄存器指针。接下来发

送要写入的数据。ADP5586通过拉低数据线来应答该数据

字节。然后，指针地址递增以便写入下一数据字节，直到

完成数据字节n的写入。每写完一个字节，ADP5586都会

拉低数据线，最后通过停止条件结束该序列。 

图26显示了读取内部寄存器的典型字节读序列。该周期从

起始条件开始，接着是7位器件地址，然后是R/W位，设

为0表示写周期。ADP5586通过拉低数据线来应答该地址

字节。接下来发送要读取数据的寄存器地址。ADP5586通
过拉低数据线来应答该寄存器指针。起始条件重复，接着

是7位器件地址(0x34)，然后是R/W位，设为1表示读周

期。ADP5586通过拉低数据线来应答该地址字节。然后读

取8位数据。主机拉高数据线(不应答)，并通过停止条件结

束该序列。

www.analog.com/zh/ADP5586
www.analog.com/zh/ADP5586
www.analog.com/zh/ADP5586
www.analog.com/zh/ADP5586
www.analog.com/zh/ADP5586
www.analog.com/zh/ADP5586
www.analog.com/zh/ADP5586
www.analog.com/zh/ADP5586
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START 0 = WRITE

7-BIT DEVICE ADDRESS 7-BIT DEVICE ADDRESS

ADP5586 ACK

8-BIT REGISTER POINTER READ BYTE 1 READ BYTE 2 READ BYTE n0 0 0 1 0 0 0 0 1

REPEAT START 1 = READ

ADP5586 ACK ADP5586 ACK MASTER ACK MASTER ACK MASTER ACK NO ACK

STOP

11
14

8-
02

7

 
图27. I2C多字节读取序列

 

图27显示了读取内部寄存器的典型多字节读序列。该周期

从起始条件开始，接着是7位器件地址(0x34)，然后是R/W
位，设为0表示写周期。ADP5586通过拉低数据线来应答

该地址字节。接下来发送要读取数据的寄存器地址。

ADP5586通过拉低数据线来应答该寄存器指针。起始条件

重复，接着是7位器件地址(0x34)，然后是R/W位，设为1

表示读周期。ADP5586通过拉低数据线来应答该地址字

节。接下来读取8位数据。然后，地址指针递增以便读取

下一数据字节。对每个字节，主机都会拉低数据线(主机应

答)，直到读取数据字节n为止。读取最后一个字节后，主

机拉高数据线(不应答)，并通过停止条件结束该序列。

www.analog.com/zh/ADP5586
www.analog.com/zh/ADP5586
www.analog.com/zh/ADP5586
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寄存器映射  
表7.
寄存器
地址

 
寄存器名称

 
R/W1 位7  位6  位5  位4  位3  位2  位1  位0  

0x00 ID R MAN_ID REV_ID 
0x01 INT_STATUS  R/W 保留  LOGIC_INT 保留  OVRFLOW_ 

INT 
GPI_INT EVENT_INT 

0x02 Status R 保留  LOGIC_STAT  保留  EC[4:0] 
0x03 FIFO_1 R EVENT1_STATE EVENT1_IDENTIFIER[6:0] 
0x04 FIFO_2 R EVENT2_STATE EVENT2_IDENTIFIER[6:0] 
0x05 FIFO_3 R EVENT3_STATE EVENT3_IDENTIFIER[6:0] 
0x06 FIFO_4 R EVENT4_STATE EVENT4_IDENTIFIER[6:0] 
0x07 FIFO_5 R EVENT5_STATE EVENT5_IDENTIFIER[6:0] 
0x08 FIFO_6 R EVENT6_STATE EVENT6_IDENTIFIER[6:0] 
0x09 FIFO_7 R EVENT7_STATE EVENT7_IDENTIFIER[6:0] 
0x0A FIFO_8 R EVENT8_STATE EVENT8_IDENTIFIER[6:0] 
0x0B FIFO_9 R EVENT9_STATE EVENT9_IDENTIFIER[6:0] 
0x0C FIFO_10 R EVENT10_STATE EVENT10_IDENTIFIER[6:0] 
0x0D FIFO_11 R EVENT11_STATE EVENT11_IDENTIFIER[6:0] 
0x0E FIFO_12 R EVENT12_STATE EVENT12_IDENTIFIER[6:0] 
0x0F FIFO_13 R EVENT13_STATE EVENT13_IDENTIFIER[6:0] 
0x10 FIFO_14 R EVENT14_STATE EVENT14_IDENTIFIER[6:0] 
0x11 FIFO_15 R EVENT15_STATE EVENT15_IDENTIFIER[6:0] 
0x12 FIFO_16 R EVENT16_STATE EVENT16_IDENTIFIER[6:0] 
0x13 GPI_INT_STAT_A  R 保留  GPI_6_INT GPI_5_INT GPI_4_INT GPI_3_INT GPI_2_INT GPI_1_INT 
0x14 GPI_INT_STAT_B  R 保留  GPI_11_INT GPI_10_INT GPI_9_INT GPI_8_INT GPI_7_INT 
0x15 GPI_STATUS_A R 保留  GPI_6_STAT  GPI_5_STAT  GPI_4_STAT  GPI_3_STAT GPI_2_STAT GPI_1_STAT  
0x16 GPI_STATUS_B R 保留  GPI_11_STAT GPI_10_STAT GPI_9_STAT GPI_8_STAT GPI_7_STAT  
0x17 R_PULL_CONFIG_A R/W R3_PULL_CFG R2_PULL_CFG R1_PULL_CFG R0_PULL_CFG 
0x18 R_PULL_CONFIG_B R/W 保留  R5_PULL_CFG R4_PULL_CFG 
0x19 R_PULL_CONFIG_C R/W C3_PULL_CFG C2_PULL_CFG C1_PULL_CFG C0_PULL_CFG 
0x1A R_PULL_CONFIG_D R/W 保留  C4_PULL_CFG 
0x1B GPI_INT_LEVEL_A R/W 保留  GPI_6_ 

INT_LEVEL 
GPI_5_ 
INT_LEVEL 

GPI_4_ 
INT_LEVEL 

GPI_3_ 
INT_LEVEL 

GPI_2_ 
INT_LEVEL 

GPI_1_ 
INT_LEVEL 

0x1C GPI_INT_LEVEL_B R/W 保留  GPI_11_ 
INT_LEVEL 

GPI_10_ 
INT_LEVEL 

GPI_9_ 
INT_LEVEL 

GPI_8_ 
INT_LEVEL 

GPI_7_ 
INT_LEVEL 

0x1D GPI_EVENT_EN_A R/W 保留  GPI_6_ 
EVENT_EN 

GPI_5_ 
EVENT_EN 

GPI_4_ 
EVENT_EN 

GPI_3_ 
EVENT_EN 

GPI_2_ 
EVENT_EN 

GPI_1_ 
EVENT_EN 

0x1E GPI_EVENT_EN_B R/W 保留  GPI_11_ 
EVENT_EN 

GPI_10_ 
EVENT_EN 

GPI_9_ 
EVENT_EN 

GPI_8_ 
EVENT_EN 

GPI_7_ 
EVENT_EN 

0x1F GPI_INTERRUPT_ 
EN_A 

R/W 保留  GPI_6_ 
INT_EN 

GPI_5_ 
INT_EN 

GPI_4_ 
INT_EN 

GPI_3_ 
INT_EN 

GPI_2_ 
INT_EN 

GPI_1_ 
INT_EN 

0x20 GPI_INTERRUPT_ 
EN_B 

R/W 保留  GPI_11_ 
INT_EN 

GPI_10_ 
INT_EN 

GPI_9_ 
INT_EN 

GPI_8_ 
INT_EN 

GPI_7_ 
INT_EN 

0x21 DEBOUNCE_DIS_A R/W 保留  GPI_6_ 
DEB_DIS 

GPI_5_ 
DEB_DIS 

GPI_4_ 
DEB_DIS 

GPI_3_ 
DEB_DIS 

GPI_2_ 
DEB_DIS 

GPI_1_ 
DEB_DIS 

0x22 DEBOUNCE_DIS_B R/W 保留  GPI_11_ 
DEB_DIS 

GPI_10_ 
DEB_DIS 

GPI_9_ 
DEB_DIS 

GPI_8_ 
DEB_DIS 

GPI_7_ 
DEB_DIS 

0x23 GPO_DATA_  
OUT_A 

R/W 保留  GPO_6_ 
DATA  

GPO_5_ 
DATA  

GPO_4_ 
DATA  

GPO_3_ 
DATA  

GPO_2_ 
DATA  

GPO_1_ 
DATA  

0x24 GPO_DATA_  
OUT_B 

R/W 保留  GPO_11_ 
DATA  

GPO_10_ 
DATA  

GPO_9_ 
DATA  

GPO_8_ 
DATA  

GPO_7_ 
DATA  

0x25 GPO_OUT_ 
MODE_A 

R/W 保留  GPO_6_ 
OUT_MODE 

GPO_5_ 
OUT_MODE 

GPO_4_ 
OUT_MODE 

GPO_3_ 
OUT_MODE 

GPO_2_ 
OUT_MODE 

GPO_1_ 
OUT_MODE 

0x26 GPO_OUT_ 
MODE_B 

R/W 保留  GPO_11_ 
OUT_MODE 

GPO_10_ 
OUT_MODE 

GPO_9_ 
OUT_MODE 

GPO_8_ 
OUT_MODE 

GPO_7_ 
OUT_MODE 

0x27 GPIO_OUT_EN_A R/W 保留  GPIO_6_ 
OUT_EN 

GPIO_5_ 
OUT_EN 

GPIO_4_ 
OUT_EN 

GPIO_3_ 
OUT_EN 

GPIO_2_ 
OUT_EN 

GPIO_1_ 
OUT_EN 

0x28 GPIO_OUT_EN_B R/W 保留  GPIO_11_ 
OUT_EN 

GPIO_10_ 
OUT_EN 

GPIO_9_ 
OUT_EN 

GPIO_8_ 
OUT_EN 

GPIO_7_ 
OUT_EN 
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寄存器
地址

 
寄存器名称

 
 R/W1 位7  位6  位5  位4  位3  位2  位1  位0  

0x29 GPIO_INP_EN_A R/W 保留  GPIO_6_ 
INP_EN 

GPIO_5_ 
INP_EN 

GPIO_4_ 
INP_EN 

GPIO_3_ 
INP_EN 

GPIO_2_ 
INP_EN 

GPIO_1_ 
INP_EN 

0x2A GPIO_INP_EN_B R/W 保留  GPIO_11_ 
INP_EN 

GPIO_10_ 
INP_EN 

GPIO_9_ 
INP_EN 

GPIO_8_ 
INP_EN 

GPIO_7_ 
INP_EN 

0x2B RESET_EVENT_A R/W RESET_EVENT_ 
A_LEVEL 

RESET_EVENT_A，位[6:0]

0x2C RESET_EVENT_B R/W RESET_EVENT_ 
B_LEVEL 

RESET_EVENT_B，位[6:0]

0x2D RESET_EVENT_C R/W RESET_EVENT_ 
C_LEVEL 

RESET_EVENT_C，位[6:0]

0x2E RESET_CFG R/W RESET_POL RST_PASSTHRU_EN RESET_TRIG_TIME，位[3:0] RESET_PULSE_WIDTH，
位[1:0]

0x2F PULSE_GEN_1_ 
DELAY 

R/W PULSE_GEN_1_DELAY，位[7:0]

0x30 PULSE_GEN_1_ 
PERIOD 

R/W PULSE_GEN_1_PERIOD，位[7:0]

0x31 PULSE_GEN_1_ 
ON_TIME 

R/W PULSE_GEN_1_ON_TIME，位[7:0]

0x32 PULSE_GEN_2_ 
DELAY 

R/W PULSE_GEN_2_DELAY，位[7:0]

0x33 PULSE_GEN_2_ 
PERIOD 

R/W PULSE_GEN_2_PERIOD，位[7:0]

0x34 PULSE_GEN_2_ 
ON_TIME 

R/W PULSE_GEN_2_ON_TIME，位[7:0]

0x35 PULSE_GEN_ 
CONFIG 

R/W PULSE_ 
GEN_1_INV 

PULSE_GEN_1_ 
ON_CLK 

PULSE_ 
GEN_1_ 
PRD_CLK 

PULSE_ 
GEN_1_EN 

PULSE_ 
GEN_2_INV 

PULSE_ 
GEN_2_ 
ON_CLK 

PULSE_ 
GEN_2_ 
PRD_CLK 

PULSE_ 
GEN_2_EN 

0x36 LOGIC_CFG R/W 保留  LY_INV LC_INV LB_INV LA_INV LOGIC_SEL，位[2:0]
0x37 LOGIC_FF_CFG R/W 保留  FF_SET FF_CLR 
0x38 LOGIC_INT_ 

EVENT_EN 
R/W 保留  LY_DBNC_ 

DIS 
LOGIC_ 
EVENT_EN 

LOGIC_ 
INT_LEVEL 

0x39 POLL_TIME_CFG R/W 保留  PRECHARGE_ 
TIME 

保留  KEY_POLL_TIME，位[1:0]

0x3A PIN_CONFIG_A R/W 保留  R5_CONFIG R4_CONFIG R3_CONFIG R2_CONFIG R1_CONFIG R0_CONFIG 
0x3B PIN_CONFIG_B R/W 保留  C4_CONFIG C3_CONFIG C2_CONFIG C1_CONFIG C0_CONFIG 
0x3C PIN_CONFIG_C R/W PULL_SELECT C0_EXTEND_CFG R4_EXTEND_ 

CFG 
C1_EXTEND_ 
CFG 

R3_EXTEND_ 
CFG 

保留  R0_ 
EXTEND_ 
CFG 

0x3D GENERAL_CFG R/W OSC_EN OSC_FREQ，位[1:0] 保留  SW_RESET INT_CFG RST_CFG 

0x3E INT_EN R/W 保留  LOGIC_IEN 保留  OVRFLOW_ 
IEN 

GPI_IEN EVENT_IEN 

 
1 R表示“读”，W表示“写”，R/W表示“读/写”。  
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表8. ID的位功能描述

位  位的名称 访问类型 说明  
[7:4] MAN_ID 只读  制造商ID，默认值 = 0011  
[3:0] REV_ID 只读  版本ID

INT_STATUS，寄存器0x01

表9. INT_STATUS的位功能描述

位 位的名称 访问类型 描述1  
[7:5] 保留  保留  保留  
4 LOGIC_INT Read/write 0 = 无中断。  
   1 = 一般逻辑条件引起的中断。  
3 保留  保留  保留  
2 OVERFLOW_INT 读/写 0 = 无中断。

   1 = 溢出条件引起的中断。  
1 GPI_INT 读/写 已被配置更新FIFO和事件计数的GPI无法设置此位。

   要将此位清0，所有GPI_x_INT位都必须清0。
   0 = 无中断。  
   1 = 一般GPI条件引起的中断。  
0 EVENT_INT 读/写  0 = 无中断。  
   1 = 键事件(按下/释放)、GPI事件(GPI配置为更新FIFO)或逻辑事件

(配置为更新FIFO)引起的中断。  
 
1 中断位清0需将1写入标志位；写入0或读取标志位不起作用。  

Status，寄存器0x02

表10. Status的位功能描述

位  位的名称 访问类型 说明  
7 保留  保留  保留.  
6 LOGIC_STAT 只读  0 = 逻辑模块(LY)的输出为低电平。  
   1 = 逻辑模块(LY)的输出为高电平。  
5 保留  保留  保留.  
[4:0] EC[4:0] 只读  事件计数值。表示FIFO当前存储了多少事件。  

FIFO_1，寄存器0x03

表11. FIFO_1的位功能描述

位  位的名称 访问类型 说明  
7 EVENT1_STATE 只读 此位表示EVENT1_IDENTIFIER[6:0]位中记录的事件的状态。

  对于事件1到事件36的键事件，使用下列设置：  
  1 = 键按下。

  0 = 键释放。

  对于事件37到事件48的GPI和逻辑事件，使用下列设置：

  1 = GPI/逻辑有效。

  0 = GPI/逻辑无效。

  事件37到事件48的有效和无效状态是可编程的。  
[6:0] EVENT1_IDENTIFIER[6:0] 只读 包含该引脚的事件标识符。事件解码信息参见表12。

 

 

寄存器描述

注意：除非另有说明，所有寄存器的默认值为0000 0000。

ID，寄存器0x00
默认值：0011 XXXX(其中X为无关位)
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表12. 事件解码

事件编号  含义  事件编号  含义  
0 无事件  25 键25 (R4, C4)
1 键1 (R0, C0)  26 键26 (R5, C0)  
2 键2 (R0, C1)  27 键27 (R5, C1)  
3 键3 (R0, C2)  28 键28 (R5, C2)  
4 键4 (R0, C3)  29 键29 (R5, C3)  
5 键5 (R0, C4)  30 键30 (R5, C4)  
6 键6 (R1, C0)  31 键31 (R0, GND)  
7 键7 (R1, C1)  32 键32 (R1, GND)
8 键8 (R1, C2)  33 键33 (R2, GND)  
9 键9 (R1, C3)  34 键34 (R3, GND)  
10 键10 (R1, C4)  35 键35 (R4, GND)  
11 键11 (R2, C0)  36 键36 (R5, GND)  
12 键12 (R2, C1)  37 GPI 1 (R0) 
13 键13 (R2, C2)  38 GPI 2 (R1) 
14 键14 (R2, C3) 39 GPI 3 (R2) 
15 键15 (R2, C4) 40 GPI 4 (R3) 
16 键16 (R3, C0)  41 GPI 5 (R4) 
17 键17 (R3, C1)  42 GPI 6 (R5) 
18 键18 (R3, C2)  43 GPI 7 (C0) 
19 键19 (R3, C3)  44 GPI 8 (C1) 
20 键20 (R3, C4) 45 GPI 9 (C2) 
21 键21 (R4, C0)  46 GPI 10 (C3) 
22 键22 (R4, C1)  47 GPI 11 (C4) 
23 键23 (R4, C2)  48 逻辑  
24 键24 (R4, C3)  49至127 未用  

FIFO_2，寄存器0x04

表13. FIFO_2的位功能描述

位  位的名称 访问类型 说明  
7 EVENT2_STATE 只读  位功能描述参见表11。 
[6:0] EVENT2_IDENTIFIER[6:0] 只读  位功能描述参见表11。 

FIFO_3，寄存器0x05

表14. FIFO_3的位功能描述

位  位的名称 访问类型 说明  
7 EVENT3_STATE 只读  位功能描述参见表11。 
[6:0] EVENT3_IDENTIFIER[6:0] 只读  位功能描述参见表11。 

FIFO_4，寄存器0x06

表15. FIFO_4的位功能描述

位  位的名称 访问类型 说明  
7 EVENT4_STATE 只读  位功能描述参见表11。 
[6:0] EVENT4_IDENTIFIER[6:0] 只读  位功能描述参见表11。 

FIFO_5，寄存器0x07

表16. FIFO_5的位功能描述

位  位的名称 访问类型 说明  
7 EVENT5_STATE 只读  位功能描述参见表11。 
[6:0] EVENT5_IDENTIFIER[6:0] 只读  位功能描述参见表11。 
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FIFO_6，寄存器0x08

表17. FIFO_6的位功能描述  
位  位的名称 访问类型 说明  
7 EVENT6_STATE 只读  位功能描述参见表11。 
[6:0] EVENT6_IDENTIFIER[6:0] 只读  位功能描述参见表11。 

FIFO_7，寄存器0x09

表18. FIFO_7的位功能描述  
位  位的名称 访问类型 说明  
7 EVENT7_STATE 只读  位功能描述参见表11。
[6:0] EVENT7_IDENTIFIER[6:0] 只读  位功能描述参见表11。 

FIFO_8，寄存器0x0A

表19. FIFO_8的位功能描述  
位  位的名称 访问类型 说明  
7 EVENT8_STATE 只读 位功能描述参见表11。 
[6:0] EVENT8_IDENTIFIER[6:0] 只读  位功能描述参见表11。 

FIFO_9，寄存器0x0B

表20. FIFO_9的位功能描述

位  位的名称 访问类型 说明  
7 EVENT9_STATE 只读  位功能描述参见表11。 
[6:0] EVENT9_IDENTIFIER[6:0] 只读  位功能描述参见表11。

FIFO_10，寄存器0x0C

表21. FIFO_10的位功能描述

位  位的名称 访问类型 说明  
7 EVENT10_STATE 只读  位功能描述参见表11。 
[6:0] EVENT10_IDENTIFIER[6:0] 只读  位功能描述参见表11。 

FIFO_11，寄存器0x0D

表22. FIFO_11的位功能描述  
位  位的名称 访问类型 说明  
7 EVENT11_STATE 只读  位功能描述参见表11。 
[6:0] EVENT11_IDENTIFIER[6:0] 只读  位功能描述参见表11。 

FIFO_12，寄存器0x0E

表23. FIFO_12的位功能描述  
位  位的名称 访问类型 说明  
7 EVENT12_STATE 只读  位功能描述参见表11。
[6:0] EVENT12_IDENTIFIER[6:0] 只读  位功能描述参见表11。 

FIFO_13，寄存器0x0F

表24. FIFO_13的位功能描述

位  位的名称 访问类型 说明  
7 EVENT13_STATE 只读  位功能描述参见表11。 
[6:0] EVENT13_IDENTIFIER[6:0] 只读  位功能描述参见表11。 
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FIFO_14，寄存器0x10

表25. FIFO_14的位功能描述  
位  位的名称 访问类型 说明  
7 EVENT14_STATE 只读  位功能描述参见表11。 
[6:0] EVENT14_IDENTIFIER[6:0] 只读  位功能描述参见表11。 

FIFO_15，寄存器0x11

表26. FIFO_15的位功能描述  
位  位的名称 访问类型 说明  
7 EVENT15_STATE 只读  位功能描述参见表11。
[6:0] EVENT15_IDENTIFIER[6:0] 只读  位功能描述参见表11。 

FIFO_16，寄存器0x12

表27. FIFO_16的位功能描述  
位  位的名称 访问类型 说明  
7 EVENT16_STATE 只读  位功能描述参见表11。 
[6:0] EVENT16_IDENTIFIER[6:0] 只读  位功能描述参见表11。 

GPI_INT_STAT_A，寄存器0x13

表28. GPI_INT_STAT_A的位功能描述

位  位的名称 访问类型 说明  
[7:6] 保留  保留  保留.  
5 GPI_6_INT 只读  0 = 无中断

1 = GPI 6(R5引脚)引起的中断。读取清0。  
4 GPI_5_INT 只读  0 = 无中断  

1 = GPI 5(R4引脚)引起的中断。读取清0。  
3 GPI_4_INT 只读  0 = 无中断  

1 = GPI 4(R3引脚)引起的中断。读取清0。
2 GPI_3_INT 只读  0 = 无中断  

1 = GPI 3(R2引脚)引起的中断。读取清0。  
1 GPI_2_INT 只读  0 = 无中断  

1 = GPI 2(R1引脚)引起的中断。读取清0。  
0 GPI_1_INT 只读  0 = 无中断  

1 = GPI 1(R0引脚)引起的中断。读取清0。

GPI_INT_STAT_B，寄存器0x14

表29. GPI_INT_STAT_B的位功能描述  
位  位的名称 访问类型 说明  
[7:5] 保留  保留  保留.
4 GPI_11_INT 只读  0 = 无中断.
   1 = GPI 11(C4引脚)引起的中断。读取清0。
3 GPI_10_INT 只读  0 = 无中断.  
   1 = GPI 10(C3引脚)引起的中断。读取清0。  
2 GPI_9_INT 只读  0 = 无中断.  
   1 = GPI 9(C2引脚)引起的中断。读取清0。  
1 GPI_8_INT 只读  0 = 无中断.  
   1 = GPI 8(C1引脚)引起的中断。读取清0。  
0 GPI_7_INT 只读  0 = 无中断.  
   1 = GPI 7(C0引脚)引起的中断。读取清0。  
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GPI_STATUS_A，寄存器0x15

表30. GPI_STATUS_A的位功能描述  
位  位的名称 访问类型 说明  
[7:6] 保留  保留  保留.
5 GPI_6_STAT 只读  0 = GPI 6(R5引脚)为低电平。

   1 = GPI 6(R5引脚)为高电平。

4 GPI_5_STAT 只读  0 = GPI 5(R4引脚)为低电平。

   1 = GPI 5(R4引脚)为高电平。

3 GPI_4_STAT 只读  0 = GPI 4(R3引脚)为低电平。

   1 = GPI 4(R3引脚)为高电平。

2 GPI_3_STAT 只读  0 = GPI 3(R2引脚)为低电平。

   1 = GPI 3(R2引脚)为高电平。

1 GPI_2_STAT 只读  0 = GPI 2(R1引脚)为低电平。

   1 = GPI 2(R1引脚)为高电平。

0 GPI_1_STAT 只读  0 = GPI 1(R0引脚)为低电平。

   1 = GPI 1(R0引脚)为高电平。

GPI_STATUS_B，寄存器0x16

表31. GPI_STATUS_B的位功能描述  
位  位的名称 访问类型 说明  
[7:5] 保留  保留  保留.  
4 GPI_11_STAT 只读  0 = GPI 11(C4引脚)为低电平。 
   1 = GPI 11(C4引脚)为高电平。 
3 GPI_10_STAT 只读  0 = GPI 10(C3引脚)为低电平。

   1 = GPI 10(C3引脚)为高电平。 
2 GPI_9_STAT 只读 0 = GPI 9(C2引脚)为低电平。

   1 = GPI 9(C2引脚)为高电平。 
1 GPI_8_STAT 只读  0 = GPI 8(C1引脚)为低电平。 
   1 = GPI 8(C1引脚)为高电平。 
0 GPI_7_STAT 只读  0 = GPI 7(C0引脚)为低电平。 
   1 = GPI 7(C0引脚)为高电平。 
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表32. R_PULL_CONFIG_A的位功能描述

位  位的名称 访问类型 说明  
[7:6] R3_PULL_CFG 读/写  00 = 使能300 kΩ上拉电阻。 

01 = 使能300 kΩ下拉电阻。 
10 = 使能100 kΩ上拉电阻。 
11 = 禁用所有上拉和下拉电阻。

[5:4] R2_PULL_CFG 读/写  00 = 使能300 kΩ上拉电阻。 
01 = 使能300 kΩ下拉电阻。 
10 = 使能100 kΩ上拉电阻。 
11 = 禁用所有上拉和下拉电阻。

[3:2] R1_PULL_CFG 读/写  00 = 使能300 kΩ上拉电阻。 
01 = 使能300 kΩ下拉电阻。 
10 = 使能100 kΩ上拉电阻。 
11 = 禁用所有上拉和下拉电阻。  

[1:0] R0_PULL_CFG 读/写  00 = 使能300 kΩ上拉电阻。 
01 = 使能300 kΩ下拉电阻。 
10 = 使能100 kΩ上拉电阻。 
11 = 禁用所有上拉和下拉电阻。

表33. R_PULL_CONFIG_B的位功能描述  
位  位的名称 访问类型 说明  
[7:4] 保留  保留  保留.  
[3:2] R5_PULL_CFG 读/写  保留，ADP5586ACBZ-01-R7选项除外。 

00 = 使能300 kΩ上拉电阻。 
01 = 使能300 kΩ下拉电阻。 
10 = 使能100 kΩ上拉电阻。 
11 = 禁用所有上拉和下拉电阻。

[1:0] R4_PULL_CFG 读/写  00 = 使能300 kΩ上拉电阻。 
01 = 使能300 kΩ下拉电阻。 
10 = 使能100 kΩ上拉电阻。 
11 = 禁用所有上拉和下拉电阻。  

表34. R_PULL_CONFIG_C的位功能描述  
位  位的名称 访问类型 说明  
[7:6] C3_PULL_CFG 读/写  00 = 使能300 kΩ上拉电阻。 

01 = 使能300 kΩ下拉电阻。 
10 = 使能100 kΩ上拉电阻。 
11 = 禁用所有上拉和下拉电阻。

[5:4] C2_PULL_CFG 读/写  00 = 使能300 kΩ上拉电阻。 
01 = 使能300 kΩ下拉电阻。 
10 = 使能100 kΩ上拉电阻。 
11 = 禁用所有上拉和下拉电阻。

[3:2] C1_PULL_CFG 读/写  00 = 使能300 kΩ上拉电阻。 
01 = 使能300 kΩ下拉电阻。 
10 = 使能100 kΩ上拉电阻。 
11 = 禁用所有上拉和下拉电阻。  

[1:0] C0_PULL_CFG 读/写  00 = 使能300 kΩ上拉电阻。 
01 = 使能300 kΩ下拉电阻。 
10 = 使能100 kΩ上拉电阻。 
11 = 禁用所有上拉和下拉电阻。

R_PULL_CONFIG_A，寄存器0x17
默认值 = 0101 0101

R_PULL_CONFIG_B，寄存器0x18
默认值 = 0000 0101

R_PULL_CONFIG_C，寄存器0x19
默认值 = 0101 0001
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表35. R_PULL_CONFIG_D的位功能描述  
位  位的名称 访问类型 说明  
[7:2] 保留  保留  保留.
[1:0] C4_PULL_CFG 读/写  00 = 使能300 kΩ上拉电阻。

   01 = 使能300 kΩ下拉电阻。

   10 = 使能100 kΩ上拉电阻。

   11 = 禁用所有上拉和下拉电阻。

GPI_INT_LEVEL_A，寄存器0x1B

表36. GPI_INT_LEVEL_A的位功能描述  
位  位的名称 访问类型 说明  
[7:6] 保留  保留  保留.  
5 GPI_6_INT_LEVEL 读/写  0 = GPI 6中断低电平有效(只要R5为低电平，GPI_6_INT即置1)。
   1 = GPI 6中断高电平有效(只要R5为高电平，GPI_6_INT即置1)。
4 GPI_5_INT_LEVEL 读/写  0 = GPI 5中断低电平有效(只要R4为低电平，GPI_5_INT即置1)。  
   1 = GPI 5中断高电平有效(只要R4为高电平，GPI_5_INT即置1)。  
3 GPI_4_INT_LEVEL 读/写  0 = GPI 4中断低电平有效(只要R3为低电平，GPI_4_INT即置1)。
   1 = GPI 4中断高电平有效(只要R3为高电平，GPI_4_INT即置1)。
2 GPI_3_INT_LEVEL 读/写  0 = GPI 3中断低电平有效(只要R2为低电平，GPI_3_INT即置1)。
   1 = GPI 3中断高电平有效(只要R2为高电平，GPI_3_INT即置1)。
1 GPI_2_INT_LEVEL 读/写  0 = GPI 2中断低电平有效(只要R1为低电平，GPI_2_INT即置1)。
   1 = GPI 2中断高电平有效(只要R1为高电平，GPI_2_INT即置1)。
0 GPI_1_INT_LEVEL 读/写  0 = GPI 1中断低电平有效(只要R0为低电平，GPI_1_INT即置1)。
   1 = GPI 1中断高电平有效(只要R0为高电平，GPI_1_INT即置1)。

GPI_INT_LEVEL_B，寄存器0x1C

表37. GPI_INT_LEVEL_B的位功能描述  
位  位的名称 访问类型 说明  
[7:5] 保留  保留  保留.  
4 GPI_11_INT_LEVEL 读/写 0 = GPI 11中断低电平有效(只要R10为低电平，GPI_11_INT即置1)。
   1 = GPI 11中断高电平有效(只要R10为高电平，GPI_11_INT即置1)。
3 GPI_10_INT_LEVEL 读/写 0 = GPI 10中断低电平有效(只要R9为低电平，GPI_10_INT即置1)。
  1 = GPI 10中断高电平有效(只要R9为高电平，GPI_10_INT即置1)。
2 GPI_9_INT_LEVEL 读/写  0 = GPI 9中断低电平有效(只要R8为低电平，GPI_9_INT即置1)。
   1 = GPI 9中断高电平有效(只要R8为高电平，GPI_9_INT即置1)。
1 GPI_8_INT_LEVEL 读/写  0 = GPI 8中断低电平有效(只要R7为低电平，GPI_8_INT即置1)。
   1 = GPI 8中断高电平有效(只要R7为高电平，GPI_8_INT即置1)。
0 GPI_7_INT_LEVEL 读/写  0 = GPI 7中断低电平有效(只要R6为低电平，GPI_7_INT即置1)。
   1 = GPI 7中断高电平有效(只要R6为高电平，GPI_7_INT即置1)。

R_PULL_CONFIG_D，寄存器0x1A
默认值 = 0000 0001
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GPI_EVENT_EN_A，寄存器0x1D

表38. GPI_EVENT_EN_A的位功能描述  
位  位的名称 访问类型 说明  
[7:6] 保留  保留  保留.  
5 GPI_6_EVENT_EN 读/写  0 = 禁用来自GPI 6的GPI事件。

   1 = 允许GPI 6活动产生FIFO事件。1

4 GPI_5_EVENT_EN 读/写  0 = 禁用来自GPI 5的GPI事件。

   1 = 允许GPI 5活动产生FIFO事件。1

3 GPI_4_EVENT_EN 读/写  0 = 禁用来自GPI 4的GPI事件。

   1 = 允许GPI 4活动产生FIFO事件。1

2 GPI_3_EVENT_EN 读/写  0 = 禁用来自GPI 3的GPI事件。

   1 = 允许GPI 3活动产生FIFO事件。1

1 GPI_2_EVENT_EN 读/写  0 = 禁用来自GPI 2的GPI事件。

   1 = 允许GPI 2活动产生FIFO事件。1

0 GPI_1_EVENT_EN 读/写  0 = 禁用来自GPI 1的GPI事件。

   1 = 允许GPI 1活动产生FIFO事件。1

 
1 这种模式下的GPI被认为是FIFO事件，可用于解锁。这种模式下的GPI活动引起EVENT_INT中断。这种模式下，GPI不产生GPI_INT中断。

GPI_EVENT_EN_B，寄存器0x1E

表39. GPI_EVENT_EN_B的位功能描述  
位  位的名称 访问类型 说明  
[7:5] 保留  保留  保留.  
4 GPI_11_EVENT_EN 读/写  0 = 禁用来自GPI 11的GPI事件。

   1 = 允许GPI 11活动产生FIFO事件。1

3 GPI_10_EVENT_EN 读/写  0 = 禁用来自GPI 10的GPI事件。

   1 = 允许GPI 10活动产生FIFO事件。1

2 GPI_9_EVENT_EN 读/写  0 = 禁用来自GPI 9的GPI事件。

   1 = 允许GPI 9活动产生FIFO事件。1

1 GPI_8_EVENT_EN 读/写  0 = 禁用来自GPI 8的GPI事件。

   1 = 允许GPI 8活动产生FIFO事件。1

0 GPI_7_EVENT_EN 读/写  0 = 禁用来自GPI 7的GPI事件。

   1 = 允许GPI 7活动产生FIFO事件。1

 

1 这种模式下的GPI被认为是FIFO事件，可用于解锁。这种模式下的GPI活动引起EVENT_INT中断。这种模式下，GPI不产生GPI_INT中断。
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GPI_INTERRUPT_EN_A，寄存器0x1F

表40. GPI_INTERRUPT_EN_A的位功能描述  
位  位的名称 访问类型 说明  
[7:6] 保留  保留  保留.  
5 GPI_6_INT_EN 读/写  0 = 禁用GPI_6_INT。
   1 = 使能GPI_6_INT。如果GPI_6_INT置1且满足GPI 6中断条件，

则GPI_INT位(寄存器0x01的位1)置位。

4 GPI_5_INT_EN 读/写  0 = 禁用GPI_5_INT。
   1 = 使能GPI_5_INT。如果GPI_5_INT置1且满足GPI 5中断条件，

则GPI_INT位(寄存器0x01的位1)置位。

3 GPI_4_INT_EN 读/写  0 = 禁用GPI_4_INT。
   1 = 使能GPI_4_INT。如果GPI_4_INT置1且满足GPI 4中断条件，

则GPI_INT位(寄存器0x01的位1)置位。

2 GPI_3_INT_EN 读/写  0 = 禁用GPI_3_INT。
   1 = 使能GPI_3_INT。如果GPI_3_INT置1且满足GPI 3中断条件，

则GPI_INT位(寄存器0x01的位1)置位。

1 GPI_2_INT_EN 读/写  0 = 禁用GPI_2_INT。
   1 = 使能GPI_2_INT。如果GPI_2_INT置1且满足GPI 2中断条件，

则GPI_INT位(寄存器0x01的位1)置位。

0 GPI_1_INT_EN 读/写  0 = 禁用GPI_1_INT。
   1 = 使能GPI_1_INT。如果GPI_1_INT置1且满足GPI 1中断条件，

则GPI_INT位(寄存器0x01的位1)置位。

GPI_INTERRUPT_EN_B，寄存器0x20

表41. GPI_INTERRUPT_EN_B的位功能描述

位  位的名称 访问类型 说明  
[7:5] 保留  保留  保留.  
4 GPI_11_INT_EN 读/写  0 = 禁用GPI_11_INT。
   1 = 使能GPI_11_INT。如果GPI_11_INT置1且满足GPI 11中断条件，

则GPI_INT位(寄存器0x01的位1)置位。

3 GPI_10_INT_EN 读/写  0 = 禁用GPI_10_INT。
   1 = 使能GPI_10_INT。如果GPI_10_INT置1且满足GPI 10中断条件，

则GPI_INT位(寄存器0x01的位1)置位。

2 GPI_9_INT_EN 读/写  0 = 禁用GPI_9_INT。
   1 = 使能GPI_9_INT。如果GPI_9_INT置1且满足GPI 9中断条件，

则GPI_INT位(寄存器0x01的位1)置位。

1 GPI_8_INT_EN 读/写  0 = 禁用GPI_8_INT。
   1 = 使能GPI_8_INT。如果GPI_8_INT置1且满足GPI 8中断条件，

则GPI_INT位(寄存器0x01的位1)置位。

0 GPI_7_INT_EN 读/写  0 = 禁用GPI_7_INT。
   1 = 使能GPI_7_INT。如果GPI_7_INT置1且满足GPI 7中断条件，

则GPI_INT位(寄存器0x01的位1)置位。
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DEBOUNCE_DIS_A，寄存器0x21

表42. DEBOUNCE_DIS_A的位功能描述  
位 位的名称 访问类型 说明

[7:6] 保留  保留  保留.  
5 GPI_6_DEB_DIS 读/写  0 = 使能GPI 6上的去抖。  
   1 = 禁用GPI 6上的去抖。  
4 GPI_5_DEB_DIS 读/写  0 = 使能GPI 5上的去抖。  
   1 = 禁用GPI 5上的去抖。  
3 GPI_4_DEB_DIS 读/写 0 = 使能GPI 4上的去抖。  
   1 = 禁用GPI 4上的去抖。  
2 GPI_3_DEB_DIS 读/写  0 = 使能GPI 3上的去抖。  
   1 = 禁用GPI 3上的去抖。  
1 GPI_2_DEB_DIS 读/写  0 = 使能GPI 2上的去抖。  
   1 = 禁用GPI 2上的去抖。

0 GPI_1_DEB_DIS 读/写  0 = 使能GPI 1上的去抖。  
   1 = 禁用GPI 1上的去抖。  

DEBOUNCE_DIS_B，寄存器0x22

表43. DEBOUNCE_DIS_B的位功能描述  
位  位的名称 访问类型 说明  
[7:5] 保留  保留  保留.
4 GPI_11_DEB_DIS 读/写  0 = 使能GPI 11上的去抖。  
   1 = 禁用GPI 11上的去抖。  
3 GPI_10_DEB_DIS 读/写  0 = 使能GPI 10上的去抖。

   1 = 禁用GPI 10上的去抖。  
2 GPI_9_DEB_DIS 读/写  0 = 使能GPI 9上的去抖。  
   1 = 禁用GPI 9上的去抖。

1 GPI_8_DEB_DIS 读/写  0 = 使能GPI 8上的去抖。  
   1 = 禁用GPI 8上的去抖。  
0 GPI_7_DEB_DIS 读/写  0 = 使能GPI 7上的去抖。  
   1 = 禁用GPI 7上的去抖。  

GPO_DATA_OUT_A，寄存器0x23

表44. GPO_DATA_OUT_A的位功能描述  
位  位的名称 访问类型 说明  
[7:6] 保留  保留  保留.  
5 GPO_6_DATA 读/写  0 = 设置输出低电平。 
   1 = 设置输出高电平。 
4 GPO_5_DATA 读/写  0 = 设置输出低电平。 
   1 = 设置输出高电平。 
3 GPO_4_DATA 读/写  0 = 设置输出低电平。 
   1 = 设置输出高电平。 
2 GPO_3_DATA 读/写  0 = 设置输出低电平。 
   1 = 设置输出高电平。 
1 GPO_2_DATA 读/写  0 = 设置输出低电平。 
   1 = 设置输出高电平。 
0 GPO_1_DATA 读/写  0 = 设置输出低电平。 
   1 = 设置输出高电平。 
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GPO_DATA_OUT_B，寄存器0x24

表45. GPO_DATA_OUT_B的位功能描述  
位  位的名称 访问类型 说明  
[7:5] 保留  保留  保留.  
4 GPO_11_DATA 读/写  0 = 设置输出低电平。 
   1 = 设置输出高电平。 
3 GPO_10_DATA 读/写  0 = 设置输出低电平。 
   1 = 设置输出高电平。 
2 GPO_9_DATA 读/写  0 = 设置输出低电平。 
   1 = 设置输出高电平。 
1 GPO_8_DATA 读/写  0 = 设置输出低电平。

   1 = 设置输出高电平。 
0 GPO_7_DATA 读/写  0 = 设置输出低电平。 
   1 = 设置输出高电平。 

GPO_OUT_MODE_A，寄存器0x25

表46. GPO_OUT_MODE_A的位功能描述  
位  位的名称 访问类型 说明  
[7:6] 保留  保留  保留.
5 GPO_6_OUT_MODE 读/写  0 = 推挽。  
   1 = 开漏。  
4 GPO_5_OUT_MODE 读/写  0 = 推挽。  
   1 = 开漏。  
3 GPO_4_OUT_MODE 读/写  0 = 推挽。

   1 = 开漏。  
2 GPO_3_ OUT_MODE 读/写  0 = 推挽。

   1 = 开漏。

1 GPO_2_OUT_MODE 读/写  0 = 推挽。

   1 = 开漏。  
0 GPO_1_OUT_MODE 读/写  0 = 推挽。

   1 = 开漏。

GPO_OUT_MODE_B，寄存器0x26

表47. GPO_OUT_MODE_B的位功能描述  
位  位的名称 访问类型 说明  
[7:5] 保留  保留  保留.  
4 GPO_11_OUT_MODE 读/写  0 = 推挽。

   1 = 开漏。  
3 GPO_10_OUT_MODE 读/写  0 = 推挽。

   1 = 开漏。  
2 GPO_9_OUT_MODE 读/写  0 = 推挽。

   1 = 开漏。  
1 GPO_8_OUT_MODE 读/写  0 = 推挽。

   1 = 开漏。  
0 GPO_7_OUT_MODE 读/写  0 = 推挽。

   1 = 开漏。  
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GPIO_OUT_EN_A，寄存器0x27

表48. GPIO_OUT_EN_A的位功能描述  
位  位的名称 访问类型 说明  
[7:6] 保留  保留  保留.  
5 GPIO_6_OUT_EN 读/写  0 = GPIO 6输出禁用。

   1 = GPIO 6输出使能。

4 GPIO_5_OUT_EN 读/写  0 = GPIO 5输出禁用。

   1 = GPIO 5输出使能。

3 GPIO_4_OUT_EN 读/写  0 = GPIO 4输出禁用。

   1 = GPIO 4输出使能。

2 GPIO_3_OUT_EN 读/写  0 = GPIO 3输出禁用。

   1 = GPIO 3输出使能。

1 GPIO_2_OUT_EN 读/写  0 = GPIO 2输出禁用。

   1 = GPIO 2输出使能。

0 GPIO_1_OUT_EN 读/写  0 = GPIO 1输出禁用。

   1 = GPIO 1输出使能。

GPIO_OUT_EN_B，寄存器0x28

表49. GPIO_OUT_EN_B的位功能描述

位  位的名称 访问类型 说明  
[7:5] 保留  保留  保留.  
4 GPIO_11_OUT_EN 读/写  0 = GPIO 11输出禁用。

   1 = GPIO 11输出使能。

3 GPIO_10_OUT_EN 读/写  0 = GPIO 10输出禁用。

   1 = GPIO 10输出使能。

2 GPIO_9_OUT_EN 读/写  0 = GPIO 9输出禁用。

   1 = GPIO 9输出使能。

1 GPIO_8_OUT_EN 读/写  0 = GPIO 8输出禁用。

   1 = GPIO 8输出使能。

0 GPIO_7_OUT_EN 读/写  0 = GPIO 7输出禁用。

   1 = GPIO 7输出使能。

GPIO_INP_EN_A，寄存器0x29

表50. GPIO_INP_EN_A的位功能描述

位  位的名称 访问类型 说明  
[7:6] 保留  保留  保留.
5 GPIO_6_INP_EN 读/写  0 = GPIO 6输入禁用。

   1 = GPIO 6输入使能。

4 GPIO_5_INP_EN 读/写  0 = GPIO 5输入禁用。

   1 = GPIO 5输入使能。

3 GPIO_4_INP_EN 读/写  0 = GPIO 4输入禁用。

   1 = GPIO 4输入使能。

2 GPIO_3_INP_EN 读/写  0 = GPIO 3输入禁用。

   1 = GPIO 3输入使能。

1 GPIO_2_INP_EN 读/写  0 = GPIO 2输入禁用。

   1 = GPIO 2输入使能。

0 GPIO_1_INP_EN 读/写  0 = GPIO 1输入禁用。

   1 = GPIO 1输入使能。
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GPIO_INP_EN_B，寄存器0x2A

表51. GPIO_INP_EN_B的位功能描述

位 位的名称 

位 位的名称 

位 位的名称 

位 位的名称 

访问类型 说明 

访问类型 说明 

访问类型 说明 

访问类型 说明 

[7:5] 保留 保留 保留. 
4 GPIO_11_INP_EN 读/写 0 = GPIO 11输入禁用。

1 = GPIO 11输入使能。

读/写 0 = GPIO 10输入禁用。

1 = GPIO 10输入使能。

读/写 0 = GPIO 9输入禁用。

1 = GPIO 9输入使能。

读/写 0 = GPIO 8输入禁用。

1 = GPIO 8输入使能。

读/写 0 = GPIO 7输入禁用。

1 = GPIO 7输入使能。

   
3 GPIO_10_INP_EN 
   
2 GPIO_9_INP_EN 
   
1 GPIO_8_INP_EN 
   
0 GPIO_7_INP_EN 
   

RESET_EVENT_A，寄存器0x2B

表52. RESET_EVENT_A的位功能描述

7 RESET_EVENT_A_LEVEL 读/写 定义第一个复位事件应处于何种水平才能产生RESET_OUT信号。

对于键事件，使用下列设置：

0 = 无效事件用作复位条件。

1 = 有效事件用作复位条件。

对于配置为更新FIFO的GPI和逻辑输出，使用下列设置：

0 = 不适用；释放不用于产生复位。

1 = 按下用作复位事件。

   

[6:0] RESET_EVENT_A[6:0] 读/写 定义可用来产生RESET_OUT信号的事件。使用RESET_EVENT_A[6:0]、
RESET_EVENT_B[6:0]和RESET_EVENT_C[6:0]，最多可以定义三个事件

来产生RESET_OUT信号。如果其中一个寄存器为0，则该寄存器不用于

产生复位。必须同时检测到所有复位事件才能触发复位。

RESET_EVENT_B，寄存器0x2C

表53. RESET_EVENT_B的位功能描述

7 RESET_EVENT_B_LEVEL 读/写 定义第二个复位事件应处于何种水平才能产生RESET_OUT信号。见表52。
[6:0] RESET_EVENT_B[6:0] 读/写 定义可用来产生RESET_OUT信号的事件。参见表12。

读/写 定义可用来产生RESET_OUT信号的事件。参见表12。

RESET_EVENT_C，寄存器0x2D

表54. RESET_EVENT_C的位功能描述

7 RESET_EVENT_C_LEVEL 读/写 定义第三个复位事件应处于何种水平才能产生RESET_OUT信号。见表52。
[6:0] RESET_EVENT_C[6:0]
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RESET_CFG，寄存器0x2E

表55. RESET_CFG的位功能描述

位 位的名称 访问类型 说明 

位 位的名称 访问类型 说明 

7 RESET_POL 读/写 设置RESET_OUT信号的极性。
0 = RESET_OUT低电平有效。
1 = RESET_OUT高电平有效。

6 RST_PASSTHRU_EN 读/写 允许RST引脚覆盖(“或”运算)RESET_OUT信号。

[5:2] RESET_TRIG_TIME[3:0] 读/写 定义复位事件必须保持有效多长时间才能产生RESET_OUT信号。
所有事件必须同时有效并保持同样的时间。
0000 = 立即。
0001 = 1.0 s。
0010 = 1.5 s。
0011 = 2.0 s。
0100 = 2.5 s。
0101 = 3.0 s。
0110 = 3.5 s。
0111 = 4.0 s。
1000 = 5.0 s。
1001 = 6.0 s。
1010 = 7.0 s。
1011 = 8.0 s。
1100 = 9.0 s。
1101 = 10.0 s。
1110 = 11.0 s。
1111 = 12.0 s。

[1:0] RESET_PULSE_WIDTH[1:0] 读/写 定义RESET_OUT信号的脉冲宽度。
00 = 500 μs。
01 = 1 ms。
10 = 2 ms。
11 = 10 ms。

PULSE_GEN_1_DELAY，寄存器0x2F

表56. PULSE_GEN_1_DELAY的位功能描述

[7:0] PULSE_GEN_1_DELAY[7:0] 读/写 定义脉冲发生器1的第一个使能的第一个时钟的初始延迟时间。
延迟表示为所选周期时钟速度的时钟周期数(参见寄存器0x35)。
例如：

PULSE_GEN_1_DELAY 
PULSE_GEN_1_PRD_CLK 

0 1 
0000 0000 0 0 ms 
0000 0001 1 125 ms 
0000 0010 2 250 ms 
0000 0011 3 375 ms 
0000 0100 4 500 ms 
… … … 
1111 1110 254 ms 31.750 sec 
1111 1111 255 ms 31.875 sec 
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PULSE_GEN_1_PERIOD，寄存器0x30

表57. PULSE_GEN_1_PERIOD的位功能描述

位  位的名称 访问类型 说明  
[7:0] PULSE_GEN_1_PERIOD[7:0] 读/写  定义脉冲发生器1的周期。周期表示为所选周期时钟速度的时钟周期数

(参见寄存器0x35)。例如：

PULSE_GEN_1_PERIOD 
PULSE_GEN_1_PRD_CLK 

0 1 
0000 0000 
0000 0001 
0000 0010 
0000 0011 
0000 0100 
… 
1111 1110 
1111 1111 

0 ms 
1 ms 
2 ms 
3 ms 
4 ms 
… 
254 ms 
255 ms 

0 ms 
125 ms 
250 ms 
375 ms 
500 ms 
… 
31.750 sec 
31.875 sec 

PULSE_GEN_1_ON_TIME，寄存器0x31

表58. PULSE_GEN_1_ON_TIME的位功能描述  
位  位的名称 访问类型 说明  
[7:0] PULSE_GEN_1_ON_TIME[7:0] 读/写  定义脉冲发生器1的开启时间。开启时间表示为所选时钟速度的时钟周期数

(参见寄存器0x35)。例如：

PULSE_GEN_1_ON_TIME 
PULSE_GEN_1_ON_CLK 

0 1 
0000 0000 
0000 0001 
0000 0010 
0000 0011 
0000 0100 
… 
1111 1110 
1111 1111 

0 ms 
1 ms 
2 ms 
3 ms 
4 ms 
… 
254 ms 
255 ms 

0 ms 
125 ms 
250 ms 
375 ms 
500 ms 
… 
31.750 sec 
31.875 sec 

PULSE_GEN_2_DELAY，寄存器0x32

表59. PULSE_GEN_2_DELAY的位功能描述

位  位的名称 访问类型 说明  
[7:0] PULSE_GEN_2_DELAY[7:0] 读/写  定义脉冲发生器2的第一个使能的第一个时钟的初始延迟时间。

延迟表示为所选周期时钟速度的时钟周期数(参见寄存器0x35)。
例如：

PULSE_GEN_2_DELAY 
PULSE_GEN_2_PRD_CLK 

0 1 
0000 0000 
0000 0001 
0000 0010 
0000 0011 
0000 0100 
… 
1111 1110 
1111 1111 

0 ms 
1 ms 
2 ms 
3 ms 
4 ms 
… 
254 ms 
255 ms 

0 ms 
125 ms 
250 ms 
375 ms 
500 ms 
… 
31.750 sec 
31.875 sec 
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PULSE_GEN_2_PERIOD，寄存器0x33

表60. PULSE_GEN_2_PERIOD的位功能描述

位  位的名称 访问类型 说明  
[7:0] PULSE_GEN_2_PERIOD[7:0] 读/写  定义脉冲发生器2的周期。周期表示为所选周期时钟速度的时钟周期数

(参见寄存器0x35)。例如：

PULSE_GEN_2_PERIOD 
PULSE_GEN_2_PRD_CLK 

0 1 
0000 0000 
0000 0001 
0000 0010 
0000 0011 
0000 0100 
… 
1111 1110 
1111 1111 

0 ms 
1 ms 
2 ms 
3 ms 
4 ms 
… 
254 ms 
255 ms 

0 ms 
125 ms 
250 ms 
375 ms 
500 ms 
… 
31.750 sec 
31.875 sec 

PULSE_GEN_2_ON_TIME，寄存器0x34

表61. PULSE_GEN_2_ON_TIME的位功能描述

位  位的名称 访问类型 说明  
[7:0] PULSE_GEN_2_ON_TIME[7:0] 读/写  定义脉冲发生器2的开启时间。开启时间表示为所选时钟速度的时钟周期数

(参见寄存器0x35)。例如：

PULSE_GEN_2_ON_TIME 
PULSE_GEN_2_ON_CLK 

0 1 
0000 0000 
0000 0001 
0000 0010 
0000 0011 
0000 0100 
… 
1111 1110 
1111 1111 

0 ms 
1 ms 
2 ms 
3 ms 
4 ms 
… 
254 ms 
255 ms 

0 ms 
125 ms 
250 ms 
375 ms 
500 ms 
… 
31.750 sec 
31.875 sec 
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PULSE_GEN_CONFIG，寄存器0x35

表62. PULSE_GEN_CONFIG的位功能描述  
位  位的名称 访问类型 说明  
7 PULSE_GEN_1_INV 读/写  0 = 脉冲发生器1不反相。开启时间定义为高电平信号输出的时长。 

1 = 脉冲发生器1输出反相。开启时间定义为高电平信号输出的时长。

6 PULSE_GEN_1_ON_CLK 读/写  定义脉冲发生器1开启时间所用的时钟速度。
0 = 1 ms。 
1 = 125 ms。
不支持设置PULSE_GEN_1_ON_CLK = 1且PULSE_GEN_1_PRD_CLK = 0。

5 PULSE_GEN_1_PRD_CLK 读/写  定义脉冲发生器1周期所用的时钟速度。
0 = 1 ms。 
1 = 125 ms。
不支持设置PULSE_GEN_1_ON_CLK = 1且PULSE_GEN_1_PRD_CLK = 0。

4 PULSE_GEN_1_EN 读/写  0 = 禁用脉冲发生器1。持续输出关闭信号。 
1 = 使能脉冲发生器1。

3 PULSE_GEN_2_INV 读/写  0 = 脉冲发生器2不反相。开启时间定义为高电平信号输出的时长。 
1 = 脉冲发生器2输出反相。开启时间定义为低电平信号输出的时长。

2 PULSE_GEN_2_ON_CLK 读/写  定义脉冲发生器2开启时间所用的时钟速度。 
0 = 1 ms。 
1 = 125 ms。
不支持设置PULSE_GEN_2_ON_CLK = 1且PULSE_GEN_2_PRD_CLK = 0。

1 PULSE_GEN_2_PRD_CLK 读/写  定义脉冲发生器2周期所用的时钟速度。
0 = 1 ms。 
1 = 125 ms。 
不支持设置PULSE_GEN_2_ON_CLK = 1且PULSE_GEN_2_PRD_CLK = 0。

0 PULSE_GEN_2_EN 读/写  0 = 禁用脉冲发生器2。持续输出关闭信号。
1 = 使能脉冲发生器2。

LOGIC_CFG，寄存器0x36

表63. LOGIC_CFG的位功能描述

位  位的名称 访问类型 说明  
7 保留  保留  保留.  
6 LY_INV 读/写  0 = LY输出在传入逻辑模块之前不反相。

1 = 逻辑模块的LY输出反相。

5 LC_INV 读/写  0 = LC输入在传入逻辑模块之前不反相。
1 = LC输入在传入逻辑模块之前反相。

4 LB_INV 读/写  0 = LB输入在传入逻辑模块之前不反相。
1 = LB输入在传入逻辑模块之前反相。

3 LA_INV 读/写  0 = LA输入在传入逻辑模块之前不反相。
1 = LA输入在传入逻辑模块之前反相。

[2:0] LOGIC_SEL[2:0] 读/写  配置逻辑模块的数字复用器。参见图19。 
000 = 关闭/禁用。 
001 = AND。 
010 = OR。 
011 = XOR。 
100 = FF。 
101 = IN_LA。 
110 = IN_LB。 
111 = IN_LC。
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LOGIC_FF_CFG，寄存器0x37

表64. LOGIC_FF_CFG的位功能描述  
位  位的名称 访问类型 说明  
[7:2] 保留  保留  保留.
1 FF_SET 读/写  0 = 逻辑模块中的FF未置1。参见图19。 

1 = 逻辑模块中的FF置1。
0 FF_CLR 读/写  0 = 逻辑模块中的FF未清0。参见图19。

1 = 逻辑模块中的FF清0。

LOGIC_INT_EVENT_EN，寄存器0x38

表65. LOGIC_INT_EVENT_EN的位功能描述  
位  位的名称 访问类型 说明  
[7:3] 保留  保留  保留.
2 LY_DBNC_DIS 读/写  0 = 逻辑模块的输出在进入事件/中断模块之前去抖。 

1 = 逻辑模块的输出在进入事件/中断模块之前未去抖。 
谨慎使用，因为毛刺可能导致过早产生中断。

 

1 LOGIC_EVENT_EN 读/写  0 = LY不能产生中断。 
1 = 允许LY活动产生FIFO事件。

0 LOGIC_INT_LEVEL 读/写  配置产生中断的LY逻辑电平。 
0 = LY低电平有效。 
1 = LY高电平有效。

POLL_TIME_CFG，寄存器0x39

表66. POLL_TIME_CFG的位功能描述

位  位的名称 访问类型 说明  
[7:4] 保留  保留  保留.  
3 PRECHARGE_TIME 读/写  定义预充电时间。 

0 = 100 µs。 
1 = 200 µs。

2 保留  保留  保留.  
[1:0] KEY_POLL_TIME[1:0] 读/写  配置连续扫描周期的间隔时间。 

00 = 10 ms。 
01 = 20 ms。 
10 = 30 ms。 
11 = 40 ms。

PIN_CONFIG_A，寄存器0x3A

表67. PIN_CONFIG_A的位功能描述

位  位的名称 访问类型 说明  
[7:6] 保留  保留  保留.  
5 R5_CONFIG 读/写  0 = GPIO 6。 

1 = 行5。
4 R4_CONFIG 读/写  0 = GPIO 5(其它配置参见表69中的R4_EXTEND_CFG，RESET)。 

1 = 行4
3 R3_CONFIG 读/写  0 = GPIO 4(其它配置参见表69中的R3_EXTEND_CFG，LC)。 

1 = 行3
2 R2_CONFIG 读/写  0 = GPIO 3 

1 = 行2
1 R1_CONFIG 读/写  0 = GPIO 2 

1 = 行1
0 R0_CONFIG 读/写  0 = GPIO 1/LY(其它配置参见表69中的R0_EXTEND_CFG，LY)。 

1 = 行0
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PIN_CONFIG_B，寄存器0x3B

表68. PIN_CONFIG_B的位功能描述

位 位的名称 访问类型 说明 

位 位的名称 访问类型 说明 

位 位的名称 访问类型 说明 

[7:5] 保留保留 保留. 

保留保留 保留. 

保留保留 保留. 

4 C4_CONFIG 读/写 0 = GPIO 11。
1 = 列4。

读/写 0 = GPIO 10。
1 = 列3。

读/写 0 = GPIO 9。
1 = 列2。

读/写 0 = GPIO 8(其它配置参见表69中的C1_EXTEND_CFG，PULSE_GEN_2)。
1 = 列1。

读/写 0 = GPIO 7(其它配置参见表69中的C0_EXTEND_CFG，PULSE_GEN_1)。
1 = 列0。

读/写 0 = 键扫描期间行上拉使用300 kΩ电阻。
1 = 键扫描期间行上拉使用100 kΩ电阻。

读/写 0 = C0保留配置为GPIO 7。
1 = C0重新配置为PULSE_GEN_1输出。

读/写 0 = R4保留配置为GPIO 5。
1 = R4重新配置为RESET_OUT输出。

读/写 0 = C1保留配置为GPIO 8。
1 = C1重新配置为PULSE_GEN_2输出。

读/写 0 = R3保留配置为GPIO 4。
1 = R3重新配置为逻辑模块的LC输入。

读/写 0 = R0保留配置为GPIO 1。
1 = R0重新配置为逻辑模块的LY输出。

   
3 C3_CONFIG
   
2 C2_CONFIG
   
1 C1_CONFIGN_2
   
0 C0_CONFIG
   

PIN_CONFIG_C，寄存器0x3C

表69. PIN_CONFIG_C的位功能描述

7 PULL_SELECT
   
6 C0_EXTEND_CFG
   
5 R4_EXTEND_CFG
   
4 C1_EXTEND_CFG

3 R3_EXTEND_CFG
   
[2:1]
0 R0_EXTEND_CFG
   

GENERAL_CFG，寄存器0x3D

表70. GENERAL_CFG的位功能描述

7 OSC_EN 读/写 0 = 禁用内部800 kHz振荡器。
1 = 使能内部800 kHz振荡器。

[6:5] OSC_FREQ[1:0] 读/写 设置输入时钟频率由800 kHz基本振荡器提供给数字内核。频率越慢，
则静态电流越低，但键和GPI扫描时间会增加。
00 = 50 kHz。
01 = 100 kHz。
10 = 200 kHz。
11 = 400 kHz。

[4:3]
2 SW_RESET 读/写 软件复位。置1复位ADP5586。此功能与拉低RST再拉高相似。

器件重新编程前，至少等待200 μs。
1 INT_CFG 读/写 配置下述情况下INT引脚的行为：一个中断待处理时，用户试图清除该引脚。

0 = INT 引脚在中断待处理时保持置位。

1 = INT 引脚在中断待处理时解除置位50 μs，然后再重新置位。

0 RST_CFG 读/写 配置ADP5586对RST引脚和SW_RESET位的响应。

0 = RST为低电平时，ADP5586复位。

1 = RST为低电平时，ADP5586不复位。
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INT_EN，寄存器0x3E

表71. INT_EN的位功能描述  
位  位的名称 访问类型 说明  
[7:5] 保留  保留  保留.  
4 LOGIC_IEN 读/写  0 = 禁用逻辑1中断。

   1 = 如果LOGIC_INT位置1(寄存器0x01的位4)，则INT引脚置位。

3 保留  保留  保留.  
2 OVRFLOW_IEN 读/写  0 = 禁用溢出中断。

   1 = 如果OVRFLOW_INT位置1(寄存器0x01的位2)，则INT引脚置位。

1 GPI_IEN 读/写  0 = 禁用GPI中断。  
   1 = 如果GPI_INT位置1(寄存器0x01的位1)，则INT引脚置位。

0 EVENT_IEN 读/写  0 = 禁用事件中断。

   1 = 如果EVENT_INT位置1(寄存器0x01的位0)，则INT引脚置位。
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应用原理图
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图28. 典型应用原理图

 

 



ADP5586 

Rev. 0 | Page 42 of 44 

外形尺寸  
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图29. 16引脚晶圆级芯片规模封装[WLCSP]

(CB-16-10)
尺寸单位：mm

订购指南  
型号1 温度范围 封装描述 封装选项

ADP5586ACBZ-00-R7  −40°C至+85°C  16引脚晶圆级芯片规模封装[WLCSP] CB-16-10 
ADP5586ACBZ-01-R7  −40°C至+85°C  16引脚晶圆级芯片规模封装[WLCSP] CB-16-10 
ADP5586ACBZ-03-R7  −40°C至+85°C  16引脚晶圆级芯片规模封装[WLCSP] CB-16-10 
ADP5586CB-EVALZ   WLCSP评估板 CB-16-10 
 
1 Z = 符合RoHS标准的器件。 
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注释
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注释
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I2C指最初由Philips Semiconductors(现为NXP Semiconductors)开发的一种通信协议。
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